'Sk | OPIS PATEN
RZECIPOSPOLITA S ENTOWY 51955

LUDOWA

At wise

Patent dodatkowy

Pierwszenstwo:

URZAD
PATENTOWY

PRL | opwmcowens:d 5 WRIE 1386

do patentu nr 46 006

Zgloszono: 08.X.1965 (P 111 143)

KL 21 &, 12/03

MKP H02m Hlﬁlf

UKD [BIBLIOYEK

Urzedo htc‘n!w

i S Lo

Wspéoltworcy wynalazku: prof. mgr inz. Jan Manitius, mgr inz. Piotr Mac-
ko, mgr inz. Andrzej Zur

WlaSciciel patentu: Akademia Goérniczo-Hutnicza (Katedra Elektrotech-
niki Hutniczej), Krakéw (Polska)

Tranzystorowy generator impulséw napiecia siatkowego do
sterowania prostownikéw rteciowych
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W opisie patentowym nr 46006 oraz dodatko-
wym nr 50217 jest opisany tranzystorowy genera-
tor impulséw napiecia siatkowego, przezaczony
do sterowania prostownikéw rteciowych.

W generatorze tym 2z chwilg zakoficzenia im-
pulsu i wylaczenia tranzystora mocy prad uzwo-
jenia pierwotnego transformatora wyjSciowego
przeplywa w obwodzie tlumigcym, zlozonym z te-
go uzwojenia, opornika i diody. Przebieg pradu
ma charakter wyktadniczy, a szybko§é zanikania
pradu jest okre§lona stala czasu obwodu tlumig-
cego. Napiecie indukowane po wylaczeniu tran-
zystora w uzwojeniu pierwotnym transformatora
wyjSciowego jest zgodne z napieciem zasilania
generatora, a napiecie kolektor — emiter tran-
zystora mocy jest suma obu tych napieg¢.

Dla lepszego wykorzystania tranzystora napig-
cie indukowane po impulsie powinno byé jak naj-
mniejsze i z tego wzgledu nalezy stosowaé mozli-
wie malg oporno$é tlumigcg. Prad zanika wtedy
wolniej, a napiecie indukowane w uzwojeniu, pro-

porcjonalne do pochodnej pradu jest“mhi_éjsﬂze. _

Minimalna oporno§¢ tlumigca jest okre§lona wa-
runkiem, Ze prad w obwodzie tlumigcym musi
opas¢ do zera przed wyzwoleniem nastephégo im;

pulsu. Jefli ten warunek nie jest speliony,.w

rdzeniu transformatora istnieje strumiefi poczgt-
kowy, ktéry zmniejsza efektywng przenikalnosé
rdzenia. . Dzialanie to objawia si¢ zmniejszeniem
szerokoSci impulsu lub tez, dla utrzymania zada-
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nej szeroko$ci impulsu, zwigkszeniem pradu bazy.
Schemat stopnia wyjSciowego tranzystorowego
generatora impuls6w napiecia siatkowego wediug
wynalazku jest przedstawiony na rysunku, na kté-
rym uwidoczniono przykladowe rozwiazanie Zrédla
napiecia por6wnawczego.

Obwo6d tlumigcy sklada sie z diody D wiaczo-
nej miedzy kolektor tranzystora mocy i ujemny
zacisk #r6dla napiecia poréwnawczego 1, ktére
polaryzuje diode D zaporowo. Dodatni zacisk
sré6dla napiecia poréwnawczego jest polgczony z
ujemnym zaciskiem zasilacza generatora. W prak-
tyce frédtem napiecia poréwnawczego jest zasilacz
sieciowy, ktéry ze wzgledu na wlasnoSci zaporo-
we musi byé wstepnie obcigzony opornoscig R.

Prad przeplywajacy w obwodzie tlumiacym po
wylaczeniu tranzystora, indukuje w uzwojeniu
pierwotnym napiecie wigksze od napiecia poréw-
nawczego o spadek napiecia na opornosci czyn-
nej uzwojenia i na diodzie spolaryzowanej teraz
w kierunku przewodzenia. Z chwila gdy napigcie
indukowane zr6wna sie z napieciem poré6wnaw-
czym dioda zostaje spolaryzowana zaporowo i
przerywa przeplyw pradu w obwodzie tlumigcym.
Napiecie indukowane jest teraz réwne zeru, a na-
piecie kolektor — emiter jest réwne napigciu za-
silania.

W tén spos6b wygasanie energii ~zgromadzonej
w polu magnetycznym transformatora odbywa sie
przy napieciu indukowanym w przyblizeniu réw-
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nym napieciu por6wnawezemu, gdyz spadek napie-
cia na oporno$ci czynnej uzwojenia i na diodzie
jest bardzo maly. Warto§é napiecia indukowane-
go, okreslona napieciem por6éwnawczym jest przy
tym nizsza, a czas zanikania pradu krétszy od
odpowiednich warto§ci dla zanikania przebiega-
jacego wykladniczo.

Opisane rozwigzanie obwodu tlumigcego pozwa-
la dokladnie ustali¢ warto§¢é maksymalnego na-
piecia kolektor — emiter i uniezaleznia te wartosé
od rozrzutu parametréw obwodu a szczeg6lnie
opornoS$ci tlumigcej oraz zapewnia calkowite wy-
tlumienie przebiegu przed rozpoczeciem nastepne-
go impulsu przy nizszej wartoSci napiecia kolek-
.~tor — emiter, co prowadzi do lepszego wykorzy-
stania tranzystora wyj$ciowego. Wyeliminowanie
podmagnesowania rdzenia pozwala osiggnaé zgda-
' ng szeroko$¢ impulsu przy mniejszym pradzie ba-
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zy tranzystora wyjSciowego lub stosowaé tran-
zystory o mniejszym wspélczynniku. wzmocnienia.

W przypadku pracy kilku gemeratoréw zasila-
nych z jednego zasilacza, Zr6dlo napiecia por6w-
nawczego jest wspoélne.

Zastrzezenie patentowe

Tranzystorowy generator impul#dw napiecia
siatkowego do sterowania prostownikéw rtecio-
wych wedlug patentu nr 46006 i patentu nr 50217,
znamienny tym, ze dioda (D) jest wigczona po-
miedzy kolektor tranzystora mocy i ujemny za-
cisk Zrédla napiecia poréwnawczego (1) polaryzu-
jacego diode (D) zaporowo i obcigZonego wstepnie
opornoS$ciag (R), dodatni za§ zacisk Zrédia napie-
cia poré6wnawczego jest polaczony z ujemnym za-
ciskiem zasilacza generatora.
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